
トランスリニアバイアスアンプ（2/2） 
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電源電圧 VCC = +9V, VEE = -9V 
電圧利得 AV = 5 
LEDの順方向電圧降下 1.8V 

AV = 1+R26/R27 = 1+9.1k/2.2k = 5.1倍 
 = 20log5.1 = 14dB  
R29, R30の電圧降下を1.2Vとすると 
 R29 = R30 = 1.2V/20mA = 60 ≒ 68Ω 
1段目を2mAとすると 
 R28 = (18-1.8×2)/0.002 = 7,200 … 7.5kΩ 

出力電力 PO = 2W 
負荷抵抗 RL = 4Ω 

出力電圧 VO = √(PO•RL) = √(2×4) = 2.83Vrms … 8VPP 
Q12_IC = VPP/2/RL = 8/2/4 = 1A 

Q9(下)とQ13(上), Q10(下)とQ14(上) は上下に重ねて設置 
R31, R32は電流測定用のため1Ω
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Q9, Q12, Q13 : TTC015B 
Q10, Q14, Q15 : TTA008B 
D2, D3 : 1N4148
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L1：空芯コイル 
内径φ10.5mm N=10

（トランスリニアバイアス回路からトランスリニアバイアスアンプへの変更点）VR5の追加, R33・R34 10→20, L1・R35・R36・C25・C26の追加, RL 8→4
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トランスリニアバイアス回路配線図
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